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报告说明
1.本报告是为北京市工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）绩效考评而设计。各工程中心确保所写内容真实、客观、准确。
2.本报告中的相关统计数据时间为自2011年1月1日起至2013年12月31日。各年份相关数据必须和当年提交的年度报告保持一致，与年度报告相关数据不符均视为无效数据。
3.在确认本报告编写准确无误后，应在依托单位内部进行公（不少于5个工作日）。依托单位应在承诺函的相应位置签字盖章，否则本报告无效。
4.本报告附件各栏可根据实际需求自行加页，所加附件一律使用A4纸张。
5.本报告中不得出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术涉密范围的内容。
北京市工程技术研究中心绩效考评承诺函
根据北京市工程技术研究中心绩效考评有关文件要求，依托北京大学单位组建的北京市有源显示工程技术研究中心参加本次绩效考评，并承诺如下：
1、 所提供的报表数据、文字资料及有关附件材料真实、
准确、完整；
2、 对所提供的资料真实性负责；
3、 不干预绩效考评工作。
工程技术研究中心主任（签字）：   刘晓彦              
2014年 11 月 20 日
工程技术研究中心依托单位盖章：
年  月  日
一、工程中心基本情况统计表
	基本信息
	中心名称
	北京市有源显示工程技术研究中心
	依托单位
	北京大学
	共建单位
	

	
	目前中心主任
	刘晓彦
	职称
	教授
	手机
	13911284063
	电子邮箱
	liuxiaoyan@pku.edu.cn

	
	认定时中心主任
	刘晓彦
	认定时技术委员会主任
	甘子钊
	目前技术委员会主任
	甘子钊

	
	主要运行地址
	北京大学信息科学技术学院

	
	认定时研究方向
	有源矩阵液晶显示、有源矩阵有机发光显示等新型显示技术相关材料、TFT器件结构和制备工艺以及驱动电路等关键性技术的研究和开发。

	技术水平与成果转化
	目前研究方向
	有源矩阵液晶显示、有源矩阵有机发光显示等新型显示技术相关材料、TFT器件结构和制备工艺以及驱动电路等关键性技术的研究和开发。

	
	技术成果水平
	承接项目
	年份
	国家科技计划项目（科技部项目）、国家自然基金委员会项目
	其他省部级项目
	横向合作项目

	
	
	
	
	数量
	年度实到经费（万元）
	数量
	年度实到经费（万元）
	数量
	年度实到经费（万元）

	
	
	
	2011
	  1
	 37
	1
	500
	
	 

	
	
	
	2012
	  1
	 35
	
	
	
	 

	
	
	
	2013
	    1
	 82
	
	
	
	 

	
	
	
	总计
	  3
	 154
	1
	500
	
	 

	
	
	新技术/新产品/新工艺（项）
	
	累计经济效益（万元）
	

	
	
	发明专利申请（项）
	国内
	国外
	发明专利授权（项）
	国内 
	国外

	
	
	
	25
	
	
	2
	

	
	
	研究论文（篇）
	国内 
	国外 
	SCI/EI/收录
	著作（部）

	
	
	
	5
	10
	15
	1

	
	
	技术标准（项）
	国际标准
	国家标准
	行业标准

	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	（主要填写等同于发明专利的成果数量，如新药证书、动/植物新品种、临床批件等）

	
	
	获奖情况（项）
	国家级奖项
	其他省部级奖项
	行业协会等其他奖项

	
	
	
	特级
	一等
	二等
	三等
	特等
	一等
	二等
	三等
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术创新的贡献度
	成果转化（项）
	 1
	产生直接经济效益（万元）
	54
	其中在京转化（项）
	1
	产生直接经济效益（万元）
	

	队伍建设与
人才培养
	队伍结构情况
	认定时专职人员数量
	20
	现有专职人员数量
	20
	副高级（含）以上职称数量及所占比例
	9
	博士数量及所占比例
	95%
	副高级（含）以上职称中40岁(含 )以下数量及所占比例
	60%

	
	青年骨干人才培养情况
	人才引进数量
	
	千人计划
	
	海聚工程
	
	其他
	

	
	
	人才培养数量
	
	科技北京领军人才
	
	科技新星
	
	其他
	

	
	工程人员培训情况
	培训次数
	
	培训数量
	
	职称晋升（人/次）
	          1

	开放交流与
运行管理
	开放交流
	开放课题（项）
	
	总金额（万元）
	
	访问学者或兼职人员（人/次）
	
	对外技术服务（次）
	

	
	
	技术委员会召开次数
	 1
	主办国际会议（次）
	  
	主办全国性会议（次）
	
	在国际会议做特邀报告（人/次）
	0

	
	
	仪器设备纳入首都科技条件平台数量（台/套）
	 
	总金额（万元）
	  
	国际科技合作基地（国家级/市级/否）
	        
	科普基地（是/否）
	

	
	依托单位支持
	实验室现有
科研面积（㎡）
	考评期内新增科研面积（㎡）
	实验室现有仪器设备数量（台/套）
	现有仪器设备原值（万元）
	考评期内新增仪器设备数量（台/套）
	新增仪器设备原值（万元
	经费投入（万元）
	2011年
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2012年
	300

	
	
	400
	50
	30
	1000
	10
	150
	
	2013年
	100



填表说明：1、表中各项数据均需和附件明细表保持一致，请各机构先整理附件明细表，后填表。数据前后不一致均视为无效数据；
                  2、对外技术服务以是否有发票为次数凭证。

二、工程中心在考评期内的运行绩效
（一）发展规划与目标完成
1.认定时规划目标完成情况
北京市有源显示工程技术研究中心作为北京市在显示技术领域的研发平台，广泛开展产学研合作，承接显示领域的科研项目，与企业合作，研发具有自主知识产权的核心技术，从事有源显示系统相关的器件结构、工艺、工艺集成、电路和材料的研究；为中国，特别是北京市新一代有源显示产业的建立和技术升级提供原创技术和技术支撑，为有源显示产业培养高层次人才。北京大学根据各学科前期在TFT、驱动电路、有机发光材料、液晶材料等各研究方向的研究基础和特色，集合了信息学院微电子专业、分子与化学学院有机材料和高分子应用专业以及物理学院光电子专业的二十多位专家和研究人员成立了有源显示中心。该工程技术研究中心整合了北京大学的校内在显示技术方面的资源，充分发挥北大学科的综合优势。将系统开展新型有源显示技术，特别是有源有机发光显示（AMOLED）技术研究。
根据中心的规划目标并结合当前国内外有源显示技术的发展动态以及我们自身的研究和技术优势，中心成立三年来我们完成了中心成立时确定的工作计划、预期目标，产生了一批具有一定应用价值的研究成果，其中部分成果（发明专利）成功转让给国内最大的显示企业京东方科技集团股份有限公司。近年来工程中心研究内容主要包括：高性能显示材料研制，基于硅基和氧化物半导体的有源驱动阵列的设计、工艺开发，有源驱动电路的研制，有源显示屏的设计。开发出了发光效率高、色度纯的蓝光材料，提高了AMOLED的发光效率。研究了各种发光器件的结构和电路组合的综合结构，AM基板与OLED的匹配及器件组装工艺等。完成了基于poly-Si TFT的AMOLED测试屏、驱动电路和版图设计，开发了一套适用于一体化AMOLED显示的poly-Si TFT加工技术。先后对新型氧化物半导体材料进行了系统的研究，主要研究内容包括：材料的微观结构、电学特性、磁学特性、界面特性、掺杂效应、相关器件结构、模型、可靠性、可集成性和制备工艺等。相关研究成果除在国内外重要刊物和学术会议上发表，被其他研究组引用。2012年在柔性衬底上成功制备了满足柔性显示需求的ZnO基薄膜材料，为柔性显示和柔性电子学的研究打下了基础。
工程中心三年来投入了科研经费650余万，新增研发设备10多台套，进一步改善和优化了实验室环境。培养了博士后2名、博士8名、硕士34名，他们在本课题的研究中发挥了重要的作用。同时通过本课题的开展，在微电子与显示和OLED显示材料、器件等领域也锻炼了一支队伍。
随着中心研究工作的深入和创新成果的发表，为进一步开展国际间学术，工业界合作创造了条件。在前期研究工作成果的基础上，先后于京东方、彩虹、昆山维信诺、龙腾等公司和代工厂建立了合作。同时，还广泛开展了国际学术交流，先后邀请了OLED显示研究界的著名教授日本山形大学城户淳二教授和韩国首尔国立大学的Jang-Joo Kim教授等来我校讲学、指导工作，使我们的研究能够和国际上最先进的水平靠拢，并力争解决当前OLED显示材料和器件发展中的关键问题。三年来，我们还自筹资金多次参加显示器件与材料等方面的重要国际学术会议SID、SSDM、E-MRS、SPIE等并做邀请报告。
2、未来三年发展规划
依据中心的规划目标并结合当前国内外有源显示技术的发展动态以及我们自身的研究和技术优势，在为来三年主要在显示领域相关的新器件结构、新材料和驱动电路和OLED显示材料等方面开展系统和深入的研究。
在新型显示器件结构和新材料方面，主要研究新型氧化物半导体材料和氧化物绝缘材料的物理和化学特性如氧化铪（HfO2）、氧化锌（ZnO）、氧化钛（TiO2）、氧化钽（Ta3O2）、氧化铝（Al3O2）、氧化锆（ZrO）等以及它们所结合构成的三元和多元氧化物如ZnAlO、HfZnO、ZnGaAlO等等，为新型氧化物材料在显示方面研制出多种性能优异可以与IGZO媲美的新材料。在TFT器件、AMOLED显示和驱动技术方面，完善我们设计出的2英寸氧化物AMOLED显示背板电路并对驱动电路进行改进，完成电路背板设计和制备。OLED发光材料方面，蓝光发光材料是目前OLED发光材料应用和研究的重要问题，蓝光材料的寿命和发光效率等问题亟待解决，我们将在前期研究的基础上，开发出新型蓝光材料和高发光效率的发光微结构，为使蓝光材料更好应用奠定技术基础。目前OLED技术还不完全成熟，特别是AMOLED技术刚刚起步不久。各国企业基本在研究消化柯达和剑桥的专利技术，谁能在发光材料和器件的研制及制造工艺方面率先取得突破，谁就可能取得OLED显示技术方面主导权。未来中心的主要研究中心将紧密围绕OLED显示技术方面进行深入细致的研究创新，重点研究提高OLED外量子效率的方法与技术，从根本上改变我国AMOLED产业中关键制造技术的现状，打破垄断格局，提升我国AMOLED的工艺制造水平，掌握新型显示的先进制造技术，使我国的平板显示技术植根于自有知识产权的工业基础之上。
研究成果的转让会大幅提升北京市在我国显示领域地位，有效地推广和实施后会使我国的显示行业技术和材料依赖引进的被动局面得到改观。中心研发的目的是走产学研推广应用的方案，研发成果将以技术转让和技术参股等形式服务于北京市的显示企业如京东方、北京彩虹等大型企业，也可与中小企业联合成立以中小显示屏为应用目标的企业。同时为北京市培养以OLED材料研发、OLED显示屏、驱动电路制备等方面的人才。
（二）技术水平与成果转化
1、定位与研究方向情况
工程中心自成立之初我们就依据北京大学在与显示相关的各学科前期在TFT、驱动电路、有机发光材料、液晶材料等各研究方向的研究基础和特色，集合了信息学院微电子专业、分子与化学学院有机材料和高分子应用专业以及物理学院光电子专业的二十多位专家和研究人员，系统开展新型有源显示技术，特别是有源有机发光显示（AMOLED）技术研究。随着研究进展并结合国际近年显示技术发展状况以及国内显示产业未来的需求，我们近期以新型氧化物材料和相关TFT器件结构、制备工艺和集成等技术以及AMOLED有源显示系统（平板和柔性显示器）相关的器件结构、工艺、工艺集成、电路作为重点研究方向和研究重点。为中国新一代有源显示产业的建立和技术升级提供原创技术，为中国有源显示产业培养高层次人才。
2、技术成果水平
工程中心成立三年来，共申请相关的中国发明专利25项（其中授权专利2项）；出版译著1部；在国内外杂志上发表研究论文20篇。
在申请的25项中涉及薄膜晶体管的制备工艺和方法的共7件，涉及新型氧化物薄膜晶体管的制备工艺和新材料的共13件，涉及驱动方式和驱动电路的有2件，柔性显示相关的薄膜晶体管制备方法2件，新型发光材料方面1件。
翻译出版有机电致发光领域的领军人物城户淳二教授的著作《有机电致发光---从材料到器件》。该书主要从材料、器件结构、器件物理等方面介绍了OLED发光的原理及物理机制，并对OLED器件的驱动(薄膜晶体管)机理，以及显示屏的构造、工作机制、制造方法等作了详细介绍。对相关研究者和制造商是一本非常有价值的参考书。
研究论文20篇中，主要涉及多晶硅薄膜晶体管结构；新型氧化物材料和柔性TFT制备；新型高效发光材料方面。
研发团队的研究基础和研究方向在国内研究院所中较为领先，在TFT制备工艺、驱动电路、有机发光材料、液晶材料等研究成果均国内领先。
3、成果转化与市场结合能力
目前OLED技术还不完全成熟，特别是AMOLED技术刚刚起步不久。各国企业基本在研究消化柯达和剑桥的专利技术，谁能在发光材料和器件的研制及制造工艺方面率先取得突破，谁就可能取得OLED显示技术方面主导权。工程中心主要以新型显示材料和制备技术的研发为目标，成立至今申请相关发明专利30余见，经过与京东方科技集团股份有限公司技术人员交流，由专业评估公司连城资产评估有限公司对专利进行评估鉴定后，有10件发明专利转让给京东方科技集团股份有限公司，发明专利转让费共计人民币54万元。发明专利的成功转让充分表明工程中心的研究成果具有较好应用价值和市场前景，对相关企业在新技术和知识产权方面有一定的支持。
4、技术创新贡献度
研究成果的转让会大幅提升北京市在我国显示领域地位，有效地推广和实施后会使我国的显示行业技术和材料依赖引进的被动局面得到改观。中心研发的目的是走产学研推广应用的方案，研发成果将以技术转让和技术参股等形式服务于北京市的显示企业如京东方、北京彩虹等大型企业，也可与中小企业联合成立以中小显示屏为应用目标的企业。
（三）队伍建设与人才培养
1、工程中心主任与工程技术带头人作用
工程中心是在中心主任负责下的技术研发团队，中心主任作为技术总体和技术带头人，在工程中心的研究目标和技术发展建设上全面把握和协调，同时还同技术委员会的专家保持紧密的联系，及时将中心的情况予以回报，听取专家的指导和建议。
2、队伍结构与创新团队建设
工程中心集合了北京大学信息学院微电子专业、分子与化学学院有机材料和高分子应用专业以及物理学院光电子专业的二十多位专家和研究人员。其中教授7名、副教授4名。
3、青年骨干人才培养
工程中心结合显示方面研究方向十分注意对年青科研人才的培养，从科研方向的选择和具体的研究方法、新技术的掌握等方面都进行严格而行之有效地教育和培养，硕士和博士毕业后在显示行业就职受到了所在企业好评。
（四）开放交流与运行管理
1.技术委员会作用
从中心成立初期至今，技术委员会在研究方向和重要技术问题上都给予了重要的指导，特别是技术委员会主任甘子钊院士经常过问和听取我们的汇报，并在许多技术问题上给予了指导。由于技术委员会成员在外地专家较多，一般情况多为电子邮件和电话汇报。
2.开放交流
分别和与京东方、彩虹等企业开展了广泛的技术交流，为京东方的TFT器件提供了测试服务。与彩虹平板显示有限公司商讨并草拟了技术合作协议，双方将合作开发有源OLED显示技术并联合申请相关的科研项目，优势互补，将在氧化物 TFT OLED的研发，驱动电路与检测等方面开展深入的合作研发。
3.协同创新
作为发起单位之一，也是唯一的高校单位，发起成立了“北京OLED行业知识产权联盟”， 并参加起草了联盟章程。对于帮助企业提升研发实力和技术水平，促进科研成果和专利技术的转化，发挥企业、科研院所和政府的协同作用，促进我国OLED行业知识产权的健康有序发展，建立起我国的OLED行业知识产权防御体系，提升行业自主创新能力和核心竞争力起到了推动作用。
4.运行管理与机制创新
中心整合了北京大学在显示材料、显示器件、显示屏、显示驱动和器件工艺方面的研究力量和资源，注重资源和成果的共享，在中心全体成员的努力下，各项工作进展顺利。
5.依托单位支持
北京大学信息科学技术学院微纳电子学院在实验室建设和人员配置等方面给予了很好的支持，2013年新增50平方米的材料专用实验室，为工程中心的发展奠定了良好的基础。
三、工程技术研究中心自评表
	评价内容
	自评分

	发展规划与目标完成 (10分)
	认定时规划目标完成情况
	10

	
	未来三年发展规划
	

	技术水平与成果转化
(45分)
	定位与研究方向情况
	43

	
	技术成果水平
	

	
	成果转化与市场结合能力
	

	
	技术创新的贡献度
	

	队伍建设与人才培养
(25分)
	工程中心主任与工程技术带头人作用
	22

	
	队伍结构与创新团队建设
	

	
	青年骨干人才培养
	

	开放交流与运行管理
(20分)
	技术委员会作用
	16

	
	开放交流
	

	
	协同创新
	

	
	运行管理与机制创新
	

	
	依托单位支持
	

	总分
	91


四、依托单位内部公示情况
	（说明相关材料在依托单位公示的时间、地点，依托单位内部对于公示的反馈情况。）
依托单位（盖章）：  
年  月  日


五、技术委员会意见
	在北京市有源显示工程技术研究中心全体成员的共同努力下，完成了预期的工作计划、预期目标，各项工作进展顺利，TFT有源OLED显示屏的研制，氧化物TFT的制备，OLED发光效率提升等方面取得了一批具有一定应用价值的研究成果，申请发明专利25项，其中10项发明专利转让给京东方科技集团股份有限公司。中心技术水平与成果转化、队伍建设等方面表现优秀。
       技术委员会主任（签字）：     
                                          2014  年 11 月 23 日


六、依托单位意见
	依托单位（盖章）：
年  月  日


七、附件目录
	序号
	附件名称

	1
	技术成果情况明细表

	2
	队伍建设情况明细表

	3
	技术委员会召开情况表

	4
	开放交流情况明细表

	5
	依托单位支持情况表

	6
	绩效报告公示照片


附件1 技术成果情况明细表
1、新技术、新产品、新工艺及产业化情况
	序号
	新技术、新产品、新工艺名称
	是否产业化
	产业化地点
	直接经济效益（万元）
	技术水平

	
	
	
	
	
	


备注：（1）技术水平：国际领先、国际先进、国内领先、国内先进等。
2、专利、动/植物新品种、新药证书、临床批件、数据库等
	序号
	名称
	编号
	申请/授权
	获得时间
	类型
	授权单位

	1
	一种3D氧化物半导体薄膜晶体管及其制备方法
	201210175109.X
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	2
	一种薄膜晶体管及其制备方法
	201210202201.0
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	3
	一种在柔性衬底上的薄膜晶体管的制备方法
	201210213660.9
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	4
	一种像素驱动电路及其驱动方法
	201210425355.6
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	5
	同异步双栅TFT-OLED像素驱动电路及其驱动方法
	201210389785.7
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	6
	一种底栅薄膜晶体管及其制备方法
	2013100183883
	申请
	2013
	发明
	北京大学

	7
	一种蓝色荧光发光材料及其应用
	201110049992.3
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	8
	一种顶栅自对准氧化锌薄膜晶体管及其制备方法
	201110401730.9
	授权
	2011
	发明
	北京大学

	9
	一种顶栅氧化锌薄膜晶体管的制备方法
	201110423372.1
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	10
	一种薄膜晶体管的制作方法
	201110020661.7
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	11
	一种氧化亚铜薄膜晶体管及其制备方法
	201110194121.0
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	12
	一种双极性薄膜晶体管及其制备方法
	201110206404.2
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	13
	一种FinFET晶体管的制作方法
	201110001128.6
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	14
	一种自对准薄膜晶体管的制作方法
	201110020672.5
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	15
	一种非晶薄膜晶体管及其制备方法
	201110213610.6
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	16
	一种显示装置及其数据驱动电路
	201110426361.9
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	17
	一种数据驱动电路及其显示装置
	201110420833.X
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	18
	一种像素电路、显示装置及其驱动方法
	201210288665.8
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	19
	一种显示装置及其数据驱动电路
	201110426361.9
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	20
	驱动电路单元、栅极驱动电路及显示装置
	201210086229.2
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	21
	栅极驱动单元电路及其栅极驱动电路和一种显示器
	201210261410.2
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	22
	栅极驱动电路单元、栅极驱动电路及显示器
	201210277113.7
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	23
	栅极驱动单元电路及其栅极驱动电路和显示装置
	201210428015.9
	申请
	2012
	发明
	北京大学

	24
	一种栅极驱动电路及显示装置
	201110192502.5
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	25
	栅极驱动电路单元及栅极驱动电路
	201110108543.1
	申请
	2011
	发明
	北京大学

	
	
	
	
	
	
	


备注：（1）国内外内容相同的不得重复统计。
（2）类型：分为专利（仅包括发明专利）、新药证书、数据库、动/植新品种、临床批件等，在类型栏中标明。
3、技术标准
	序号
	名称
	编号
	参与/主持
	类型

	
	
	
	
	


备注：（1）类型分别为国际标准、国家标准、行业标准。
4、研究论文（无工程中心署名的不予填写）、专著
	序号
	论文或专著名称
	实验室作者
	刊物名称
	发表时间
	检索收录

	1
	有机电致发光---从材料到器件
	肖立新
	北京大学出版社
	2012.02
	


备注：（1）检索收录分为SCI、EI两种检索收录。
（2）出版的“专著”不填写期刊类别和检索收录。
5、获奖成果
	序号
	成果名称
	奖励类型
	等级
	评奖单位
	主要完成人
	主要完成人排名
	获奖时间

	
	
	
	
	
	
	
	


6、科研项目
①承担国家科技计划项目（科技部项目）、国家自然科学基金委员会项目（课题）
	序号
	项目（课题）名称
	主持人
	起止时间
	累计经费（万元）
	项目类型
	项目类别

	
	
	
	开始时间
	结束时间
	
	
	

	1
	全透明氧化物薄膜晶体管的工艺技术及物理机理研究
	韩德栋
	2010-01
	2012-12
	37
	国家自然科学基金
	A

	2
	基于氧化锌薄膜晶体管的紫外图像传感器像素研究
	张盛东
	2010-01
	2012-12
	35
	国家自然科学基金
	A

	3
	AMOLED用氧化锌基TFT及像素单元驱动电路制备研究
	王漪
	2013-01
	2016-12
	82
	国家自然科学基金
	A


备注：（1）项目类型指：863计划、973计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金等。
（2）项目类别有A、B两类，A是指工程中心牵头主持的课题，B是指工程中心参与的课题。
②承担其他省部级项目（课题）
	序号
	项目（课题）名称
	主持人
	起止时间
	累计经费（万元）
	项目类型
	项目类别

	
	
	
	开始时间
	结束时间
	
	
	

	1
	TFT有源OLED显示屏关键技术研发
	王漪
	2010-08
	2013-08
	500
	北京市科技计划项目
	A


备注：（1）项目类型指：教育部创新团队发展计划、北京市科技计划项目等。
（2）项目类别有A、B两类，A是指工程中心牵头主持的课题，B是指工程中心参与的课题。
  ③承担横向合作项目
	序号
	项目名称
	主持人
	委托单位
	合作省份
	起止时间
	累计经费（万元）

	
	
	
	
	
	开始时间
	结束时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：横向合作项目指与企业等社会单位合作，有正式合同书的项目。
7、成果转化
	序号
	成果名称
	转化形式
	产业化地点
	经济效益（万元）

	1
	专利转让
	成果转让
	北京市
	54


附件2 队伍建设情况明细表
1、固定人员
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	职称
	实验室职务
	所学专业
	最后学位
	学术兼职
	高端人才情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人才类型
	获得时间

	1
	刘晓彦
	女
	1966.02
	教授
	主任
	微电子
	博士
	
	博士生导师
	2004

	2
	邹德春
	男
	1963.01
	教授
	副主任
	化学
	博士
	
	博士生导师、 杰出青年基金获得者
	2002

	3
	张盛东
	男
	1964.10
	研究员
	
	微电子
	博士
	
	博士生导师
	2008

	4
	裴坚
	男
	1967.12
	教授
	
	化学
	博士
	
	博士生导师、 杰出青年基金获得者、 长江学者
	2006

	5
	王漪
	男
	1958.05
	教授
	
	微电子
	博士
	
	博士生导师
	2009

	6
	陈志坚
	男
	
	教授
	
	物理学
	博士
	
	博士生导师
	2008

	7
	肖立新
	男
	
	教授
	
	物理学
	博士
	
	博士生导师
	2011

	8
	韩德栋
	男
	1970.12
	副教授
	
	微电子
	博士
	
	
	

	9
	孙雷
	男
	1974.03
	副教授
	
	微电子
	博士
	
	市科委科技新星
	2010


备注：（1）固定人员：指经过核定的属于工程中心编制的人员。
（2）工程中心职务：工程中心主任、工程中心副主任、技术带头人、工程中心联系人、其他。
（3）学术兼职：标明兼职机构团体名称、任职情况、任职时间等。
（4）高级人才情况：院士、享受国务院特殊津贴专家、博士生导师、海外高层次人才、万人计划、千人计划、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、长江学者、百人计划、科技北京领军人才、海聚工程人才、高聚工程人才、市科技新星等，并标示各项的获得时间。
2、人才引进
	                 年份
类型
	2011
	2012
	2013 

	千人计划（填写姓名）
	
	
	

	海聚工程（填写姓名）
	
	
	

	机构自行增行填写（填写姓名）
	
	
	

	总数
	
	
	


3、人才培养
	                  年份
类型
	2011 
	2012 
	2013 

	科技北京领军人才（填写姓名）
	
	
	

	科技新星（填写姓名）
	
	
	

	机构自行增行填写（填写姓名）
	
	
	

	总数
	
	
	


附件3  技术委员会召开情况表
1、技术委员会名单
	序号
	姓名
	性别
	职称
	研究方向
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	甘子钊
	男
	中国科学院院士
	物理
	北京大学

	2
	支志明
	男
	中国科学院院士
	化学
	香港大学

	3
	韩汝琦
	男
	教授
	微电子
	北京大学

	4
	刘式墉
	男
	教授
	物理
	吉林大学

	5
	邹德春
	男
	教授
	化学
	北京大学

	6
	董友梅（增补）
	女
	教授
	化学
	京东方科技集团股份有限公司

	7
	关旭东（增补）
	男
	教授
	微电子
	北京大学


2、技术委员会召开情况
	序号
	时间
	地点
	技术术委员会出席名单
	技术委员会主要建议

	1
	2010.12
	北京大学
	甘子钊、刘式墉、韩汝琦、邹德春
	对中心的建设和研究方向等作出了决策。

	2
	2012.12
	北京大学
	甘子钊、邹德春、关旭东
	对中心在有源显示方向上的工作进展和发展方向作出了决策

	3
	2013.12
	北京大学
	甘子钊、邹德春、关旭东
	对中心与京东方合作研究OLED作出了决策

	
	
	
	
	


附件4 开放交流情况明细表
1、开放课题
	序号
	开放课题名称
	负责人
	职称
	工作单位
	起止时间
	总经费（万元）

	
	
	
	
	
	
	


2、访问学者及兼职人员：
	序号
	姓名
	国别
	单位
	访问时间与成效

	
	
	
	
	


3、向社会开放
	序号
	开放时间
	开放方式与成效

	
	
	


4、学术会议交流：（参与性会议不予统计，在国际型会议做特邀报告可列出）
	序号
	学术会议名称
	会议类别
	时间
	地点
	主要议题/内容

	
	
	
	
	
	


备注：会议类别指国际会议和国内会议。
附件5依托单位支持情况表
1、新增工程研究用房（对照《北京市重点实验室认定申请书》中“配套设施改善计划”）
	序号
	场地名称
	地址
	面积
	用途

	1
	新材料制备实验室
	北京大学微纳电子大厦B2
	50m2
	新材料制备


2、新增中试基地（对照《北京市重点实验室认定申请书》中“配套设施改善计划”）
	序号
	基地名称
	地址
	面积（平方米）
	用途（用100字简述）

	
	
	
	
	


3、新增中试生产线（对照《北京市重点实验室认定申请书》中“配套设施改善计划”）
	序号
	生产线名称
	地址
	价值（万元）
	用途（用100字简述）

	
	
	
	
	


4、新增仪器设备购置与共享（对照《北京市工程技术研究中心认定申请书》中“实验室仪器设备购置计划清单”）
	序号
	主要设备名称
	原值
	型号
	购置时间
	是否加入“首都科技条件平台”

	
	
	
	
	
	


附件6 绩效报告公示照片（A4纸彩色打印）

